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Na z4vér popisu se je§té vratime k aktivni-
mu reguldtors hiasitosti. Uspotddén{ umoZ-
fiuje dosdhnout toho, Ze kazdy ze vstupi do
zesilovafe mid vlastnosti urdeny sériovym

- odporem. Maximilni napéfové. zesileni je

~dano. pomérem ZpEtnov azebnihio odporu ke .
vstupnimu odporu a je maximéiné 20 dB,:

mi-h reguldtor hlasitosti maximalni odpor
(100 xQ). Tohoto zesileni se vyuzivé pouze
v poloze ,,gramo* pfepmace vstupi. Nejcithi-
v&ji 'linkovy vstup je urén pro vstupni
napéti 100 mV, nejméné citlivy pro vstupni
napéti 500 mV (zes:lovac mé pak jednotkovy
zisk). Jako linkové- vstupy lze pouZit vstupy
s jakoukoli poZadovanou citlivosti v mezich
100 aZ 500 mV, je jen tfeba vhodné navrh-
nout sériové odpory
* K. aktivnimu regulitoru hlasitosti ‘patfi
predeviim tranzistory Ty, a Ty, zapojené jako
kaskédovy zesilova¢ napétl s ,,bootstrapova-
* kolektorovou zitéZi a Ty jako béZny
emxtorovy sledovat. Stejnosmemé pracovni
podminky jsou uréeny zipornou zpétnou
vazbou pfes odpory Ry a Ry Stfidavd
zpétné vazba je vedena pies reguldtor hlasi-
tosti. Dobré linearity obvodu se dosihlo

- i proudovou injekci pies odpor R do

tranzistoru T;. Odpor R, zabraiiuje vf nesta-
bilitdm, je-li regulitor hlasitosti nastaven na
nulové zesileni.

Pij konstrukci doporuéuje autor co nej-

VY

kratsi pfivody k regulitoru hlasitosti, napéje-

ci zdroj jednoduché koncepce s vystupnim-
napétim 38 V, ze zapojeni Ize napf. vypustit -

celou éaststegiﬂatorybarvyzvuku vystup-
ni signil je pak moiné odebiraf z mista

spojenf Rss, Cy. ProtoZe proud, odebirany
v tomto pfipadé pfedzesilovadem, bude men-
§i, bude tfeba zvétsit odpor Rs; ve zdroji

. napéjeciho napéti, aby na kolektoru T, bylo

vidy napéti38 V.

Wireless World, unor 1979
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Vi technika, pfijimace,

~anténni zesllovace

; Slbokopisnmi anténni zesliovat -
Moderni kfemikové. vi tranzistory majf

‘vynikajici Sumové vlastnosti a lze je s vyho-

dou pouit i v anténnich zesilova&ich. Pou%i-
je-li se v anténnim zesilovadi takovy tranzis-
tor, ktery mé jedt& navic (kromé malého
sumu) 1 velké zesileni na vysokych kmitoé-
tech, lze anténni zesilova¢ navrhnout jako
§1rokopasmogy azdo IV.a V. TV pisma.
Typickym zéstupcem takovych tranzistori
je napf. BFT65 fy ‘Siemens. Jeho mezni
kmitoet je-4,5 GHz. Anténni zesilovaé
s dvojici téchto tranzistorii podle obr. 33 md
napétové zesileni 10 (zisk 20 dB) v celém
kmitoctovém pasmu od 1 do 1000 MHz.
Zesilovaé je univerzalnf; Ize ho pouZit k pH-

* jmu signdld od pasma kratkych vin do V.
-televizniho pasma.

Pokud jde o zapojeni, jedna se o dva,
v sérii zapojené jednotlivé zesilovace, které
jsou vézany kondenzitorem C;. ngajea

‘Obr.. 33. Anténni zesilovaé pro pdsmo 1 a¥
1000 MHz se ziskem 20 dB

napéti je od stfidanych signali, jak je zvykem
ve Vi zesilovacich, oddéleno thumivkami L,
a L, a kondenzitory C; a C;. Emitorové

“odpory obou tranzistori jsou pfeklenuty

kondenzétory 12 pF, aby bylo kompenzova-
no men$i zesileni tranzistorti na kemitoctech
nad 500 MHz.

" K impedan¢niinu pthﬁsobem i pfi vyso-
kych kmitoctech je mezi kolektory a baze
tranzistord zapojen korekéni &lanek, ktery .
kompenzuje vliv kmitoétové zévxslychvstup-
nich parametrit tranzistori.

Pfi konstrukci je tieba dodrigt zdsady pro
stavbu vf zesilovaci: co nejkratdi spoje, co
njkrat¥i vyvody souédstek a dobré stmém

Tlumivky L; a L, maji dva zdvity lakova-
néhodrituo @ 0,15 mma jsouna dvoudéro-
vém jadte. Civky L; a Ly jsou bez jddra,
piivodni drity odporll R; a Rg jsou vytvaro-
vany do tvaru civky (asi 3 zavity na priméru
2,5 mm). Jako kondenzitory Jjsou pouity.
vhodné keramické typy. Celek je uzavien do
stinici krabi¢ky se dvéma konektory. Napd-
jeci napéti je 12V, odebirana proud asx'
28 mA.

Technické udaje
Kmitoctovy rozsah: 1 az 1000 MHz.
Zisk zesilovace: 20 dB.
Sum: lepsinez 5 dB.
"Vystupni a vstupni impedance: 60 Q.
Maximdlni vystupni napéti: 130 mV.

Podle podkladz’a Siemens

~ Anténni zesilovaé pro pAsmo VKV

Ikdyi j ]e naprosto spravne roz§1rene miné-

" ni, Ze - nej lep$im anténnim zesilovadem je co

nejvyie umisténd anténa, vybavena popi.
anténnim rotatorern, jsou pfipady, kdy se bez
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